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FREQUÊNCIA E DEFLEXÃO 


IBRAP 


| | 
| Ivceo | lc Prot Tombe hFE lc ENCAPSU. | 
Nº TIPO | POL, | (VI dota) mw) a Tenc** men-máx. a (mA) LAMENTO APLICAÇÕES TIPICAS Nº 
| 19c) | 
49 8c107 N as | 04 03 25" 110-450 soT-8t1) AF - amoliticador; uso geral 49 
50 | BCro8 Ni zo | 01 | 03 SOTABI) AF - ampliticador; uso gera! 50 
51 Bc1O9 | N 20 01 0.3 soTA8(1) AF - pré-amoliticador (baixo ruido) | 51 
s2 BC177 P as | 04 03 SOT-180) AF - amplificador, uso 
53 BC178 [ 25 01 0,3 sOT-1B(I AF - am : 
54 BC179 P 20 1.0 03 SOTABO) AF 
[55 BC237 N/ 45 | 01 | 03 SOT-5a(2) — Substituir por BC 547 
s6 Bc238 Nim | 01 | 03 SOT-54(2] Substituir por BC 548 
57 Bc239 N 1 2 | il Substituir por BC 549 
s8 Bc307 | P 145 SOT-54(2 
59 BC308 Pis soT: e Substituir por BC 558 
E BC309 Pl 2 SOT-54(2] Substituir por BC 559 
61 | 6c327 Pj as SOT-5412) AF - excitador e saída até 2,5 W 
62 8c32 | P 25 0.5 100 SOT-54(2) AF - excitador * taida até 2,5 W 
63 8C937 N as 0.5 200, S0T-54(2) || | AF- complementar do AC 327 
LL do DR a , 
64 Bc338 | N 25 os | q : 200 SOT-5412) AF - complementar do BC 328 
65 BC368 N a E [ 1 85.375 500 E) SOT-SalB) AF - estágio de saida até 3 W 
E Bc3%9 | P | 2% 1 7 85.375 500 so SOT-5418) AF - complementar do BC 368 [ 
BC375 N 20 1 08 60-340 150 150 SOT-54|2) | AF - estágio de sacia até 2 W | 
edi + 
ao BC376 Q 20 1. |) 08 60-340 150 | 150 SOT-5412) | | AF - complementar do BC 375 | 
69 | Bc546 N 65 01 05 110-450 2 300. SOT-5412) | AF -amplilicador: TV - uso geral 
=70 BC547 N as 0,1 05 110-800 2 300 SOT-5412) AF - amplilicador; TV - uso geral 
s |O. DRE ps 
n BC548] N 130 01 | 05 1710-800 2 300, SOT-54(2) AF - amplificador; TV - uso geral 
a NO | « JERRE o: Disani A | Sem 
72 BC549 NI] 0,1 os 25" 200-800 2 300 SOT-54/2) | AF - pré-ampliticador (baixo ruido) 
a 01 === ——— + a allitos: 
73 Bcsso | N [as o | 05 25" 200-800 2 | 300 | soT542) | AF -présamaliticador ibaixo ruído) 
7a | Bc556 P — 75250 a 150 |  SOT-542) | AF -amplilicador; TV - uso geral 
75 BC557 P 715475 2 150 SOT-5412) [AF -amolilicador; TV - uso geral 
76 Bc558 75475] 2 150 sOT-S4(2) | AF amplilicador: TV - uso geral 
E A 
77 BC559 125475 2 150 SOT-5412) |  AF-p cador Íbaixo ruido) 
78 BC560 ; 125475) 2 150 sor-Saiz AF - pré-amolilicador (baixo ruido) 
E | BE qual, Li plilicador (baixo | 
79 BC635 N [E 1 2" 40-250 150 130 SOT-54(8) AF - excitador 14 3W 
AR RR ço: RA. = 
Bo BC636 P [E 1 2s* 40.250 150 so |  SsOT54(8I AF - complementar do BC 635 
LDL Ee gi des prama 
E Bco | N | 60 Ú 1 25 s0-160 150 o | sor-54(8i AF - exertador é 1a 3W 
B2 [e Z 150 | so | sorsaim AE - complemeni na I 2. 
8 |. N 0 150 130 SOT-54(8) AF - excitador e saída até 3 W 83 
Bm | P 50 | SOT-SAIB) AF - complementar do BC 639 | Ba 
Bs | a 7 | Ssor5 Uso industrial em geral E 
B6 p 7 SsOT-5 Uso industrial em geral B6 
Ja A, Ee im ge l fa 
E P 7 soT-s Uso industrial em ger 87 
a EE, 
es BCY33A P 7 soT-s Uso industrial em ge: ss 
um Pia e e 
Bo BCY3MA P 7 SoT-5 Uso industrial em geral 89 
ES BCY58 N SOTAB() Amplificação e comutação — 90 
91 BCv59 N soTAB() Amplificação e comutação 91 
: mem com , 
92 BCY70 P SOT-ABU) Uso industrial em geral 92 
93 sevri | P SOT-1BU) Uso industrial em geral (baixo ruído) | 93 
BCY72 p 25 SOT-B(1] Uso industrial em geral [ 94 
BCY78 A Pd 32 SOT-18(1) Amplificação « * comutação = 95 
96 BCviS | P [45 1 SOT-18(1) Amplificação e comutação 96 
97 BD1I5 N | 180 6 S0T-39 AF -TV - saída até 2 W pl alte tensão 97 
98 BD135 N as 8 SOT-32 ui AF - exenador; TV - saída vertical P&B 98 
6 A E . 
99 BDIJO | *P as 1 8 sora | AF: TV - complementar do BD 135 99 
100 BD | N o | 1 8 70 SOT-32 [o AF ; TV - savda vertical P&B [00 
101 BDI38 | P E 1 8 70 75 SOT-32 po AF V - complementar do BD 137 | Doo 
102 | BDI39 N BO 1 8 70 250 s0T-32 AF - excitador, TV - saida vertical PRE 102 
E E ELAS 8 EI sf cad o as a ER 
103 BD140 [2 Bo A IR) 70 : 75 SOT-32 AF - TV - complementar do BD 139 103 
Pe a, ER E d 
104) 80232 N [300 0,25 15 57,5 25-150 50º | 20 | soT-32 TV - excitador horizontal p/ alta tensão [104 
TOS | 80233. N as 2 25 25 | 40250 150 3 | sor-3 AF 105 — 
| 106 80234 pj as 2 25 25 O 40250 150 >3 SOT32 DO AF- | 106 
107 [ BD0235 | N |/ 60 | 2 [35 5 40-250 150 >3 —SoT32 | AF 107 
08 | n023 Pl 6 2 [2 25 40.250 150 » 3 — sora? APS 108, 
109 | 0237 No | o 2 25 275 | 40250 150. -3 SO T-32 AF excitador; TV 109 
RE, AE A ia | masa ps ' a sans fria a 
no 80238 | P t BO 2 ] 25 25 40-250 150 » 3 507.32 AF - TV - complementar do BD no 
A EE E e E da " EE z d 
mm v0262 | P | 60 | 4. ao FE 750 1500 7 soT-32 “AF - Darhington pi saida 4 mM 
12 BD262A p so 4 40 25 750 1500 Tr sora AF - Darington pi saida até 25 W 12 
2624 | MN J = 7% | E É 
"3 002628 p 100 4 ao 25 >750 1500 | 7 | sora AF - Darlingion p/ saída até 25 W ZE 
na 80263 N 60 | 4 40 25 | > 1500 7 soT-32 AF - complementar do BO 262 na 
E SR | a - UL - - 
ns BD263A N Bo 4 40 25 | >750 1500 7 S0T-32 “AF - complementar do BD 2624 15 
) JE EL SE EPE AD DS a - 
"6 BD2638 Nº | 100 4 E) 24 -750 1500 7 | Sorx AF - complementar do BD 2628 16 
m7 BD291 No | 45 6 so 25 1 >30 3000 >3 | SsOT8 . AF - saida de áudio até 35 W 17 
NE [ [6 | 60 í.: > 3% 3000 >3 soT82 “AF complementar do BD 292 VB 
ns. O [6 | 6 30 2000 | >3 | Sor AF - saída de áudio até 35 W [9 
120 6 so 30 2000 | >) |  SOTB2 | 
121 15. 45 85.375 500 10 | soT3 - 
122 3 15 as 85.375 500 100 soT-32 
173 3 E) 75 >750 300 | 7 S0T-82 AF - Decington p/ saída mé 35 W [ 
124) 6 RR) 3000" | F soT82 AF - complementar do BO 331 
, MA. JR O o cais E a E 
125 BDI33 6 so 3000 s0T82 AF - Darkinaton p/ saida até 35wW w 
126 | BD334 6 0) soT82 AF complementar do BO 33) 
127 | Bo335 CO) sOT-87 AF - Darlinaton p/ saida até 35 W Í 
128 BD336 6 so soT-82 | 
429 80433 4 36 SoT-32 
130 so 4 36 soT-32 . | 
131 n0435 4 [ 36 SOT-32 | 
132 80436 4 36 soT-32 AF - complementar do BD 435 | 
"133 | 804377 cu SOT-32 AF -sawia auto-rádio até 15 W 
RD4IB 4 | 36 soT.32 AF - complementar do BD 437 | 


ÁUDIO FREQUÊNCIA E DEFLEXÃO 
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S0T-83 AF - Derlington p/ saíds 
SOT93 | AF -Daringtonp/ 
soT93 AF - complementar do BDV 64 
] S0T-93 | AF "complementar do BDV 644 

BDV65B | S0T-93 | AF - complementar do BDV 648 
—BOV91 | ; Ú SOT93 I AF - saida até SO W; comutação 
142 BDV92 SOoT-93 
soT-9I 
soT-9I 
sora AF - saída até 50 W; comutação 
soT-93 Complementar do BDV 95 
soT-I Conversores, invensores, controle comutação 
| sora l Conversores, inversores, comtrole comutação 

SsoT-3 Conversores, inversores, controle comutação 

soT3 TV - saída horizontal TVP&B 
sOT3 TV - saída horizontal TVC 
| soTa3 | de slim. comutadas 

— SOT93 de slim. comutadas 
SOT-82 l de slim. comutadas 
soT-3 Fontes de siim. comutadas 
SOT-3 Fontes de aiim. comutadas 
SoT-32 Fontes de aiim. comutadas 
soT3 AF - saitia de áudio até 60 W 
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45165 SOT-1812) Uso gerai em rádio e TV 


SOT-18(2) TV - FI video contr. por CAG 


SOT-1812) TV: FI vídeo Es 
SOT-8(11) - estágio RF sintoniz, (VHF/UHE) 
SOT-B(11] - oscilador /misturador (VHF/UHF) 
SOT-18111) TV - misturador em seletor (VHF/UME) 
SOT-18(11] TV - oscilador em selator (VHF/UHE) 
soT-18(2) AM-FM - conversor e ampl. AF/FI 
| soTAB(Z E ersor e ampl. RF/FI 
BF198 | SOT-54(a) TV-FI video contr. por CAG 
BF199 po: | soT-5a(a) TV-FI video 
BF200 , | EE: | SoTABan) TV-EM entágio AF sint. c/CAG 
BF254 2 K ! 25 1 SOT-b4(4) Submtituir por BF 494 
BF255 02 | Bi 100 | sOT-4(a) Submtituir por BF 495 
BF324 E ; ] [ soTsaiz) | TV-EM-enópio RÉ sntJonciludor 
BF422 j SOT-54(8) TV - saida video cl. B p/ TVP&B e TVC 
Pp 24 x 2 SOT-54 8) TV - complementar do BF 422 
SOT32 | saida de video e de cromeciase À 
, saída de video e de crome-ciasse À 
- tada de video ece € 
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CARACTERISTICAS 
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SOT1BI11) 


SOT-18(11) 


SOT-37(2) 


INDICE 
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TIPO LINHA TIPO LINHA LINHA TIPO LINHA | TIPO LINHA 


BCY32A BF245B BSs68 
BCY33A BF245C BSV64 
BCY34A BF254 BSW66 
BCY58 BF255 BSW67 
BCY59 BF324 BSW68 
BCY70 BF410A BSX19 
BCY71 BF410B BSX20 
BCY72 BF410C BU205 
BCY78 BF410D BUZ08A 
BCY79 BF422 BU426. 
BD115 BF423 BU433 
BD135 BF457 BUWB4 
BD136 BF458 BUX80 
BD137 BF459 BUX82 
BD138 BF480 BUX86 
BD139 BDV65B BF494 2N914 
BD140 BDV91 BF495 2N918 
BD232 BDV92 BF496 2N1613 
BD233 BDV93 BF936 2N1711 
BD234 BDV94 BFR84 2N2218 
BD235 BDV95 BER90 2N2218A 
BD236 BDV96 BFR981 2N2219 
BD237 BDY90 BEW1O 2N2219A 
BD238 BDY91 BFW11 2N2221 
BD262 BDY92 BFW12 2N2221A 
BD262A BF115 BFW13 2N2222 
BD262B BF167 BFWIGA | 2N2222A 
BD263 BF173 BEW61 2N2483 
BD263A BF180 BFx89 2N2484 
BD263B BF181 BFY90 2N2904 
BD291 BF182 BRY39 2N2904A 
BD292 BF183 BRY56 2N2905 
BD293 BF 184 BSR50 2N2905A 
BD294 BF185 BSA51 2N2906 
BD329 BF198 BSR60 2N2906A 
BD330 BF 199 BSR61 2N2907 
BD331 BF200 BSS38 2N2907A 
BD332 BF245A 35 BSS52 2N3055 158 


SÍMBOLOS 


= Tensão coletor-emissor (base aberta) VCEsat = Tensão de saturação coletor-emissor 
= Tensão coletor emissor (com resistor de valor toff = Tempo de desligamento 
especificado entre emissor e base) VGA = Tensão entre porta do anodo e anodo 
= Corrente contínua de coletor VGK = Tensão entre porta do catodo e catodo 
= Corrente contínua de base larRM = Corrente de anodo repetitiva de pico 
= Valor de pico da corrente de coletor dia/dt = Taxa de incremento da corrente de anodo 
= Potência dissipada total VAK = Tensão anodo/catodo 
= Temperatura ambiente IH = Corrente de retenção 
= Temperatura da base de montagem tr = Tempo de subida 
= Temperatura do encapsulamento Vps = Tensão dreno-fonte 
= Ganho em corrente contínua Igss = Corrente de corte da porta (fonte em curto-circuito 
= Frequência com o dreno) 
= Fator de ruído loss = Corrente do dreno (fonte em curto-circuito com a 
= Frequência de transição porta) 
= Potência de saída Vípigs = Tensão de corte porta-fonte 
= Ganho de potência Yfs = Admitância de transferência (fonte comum) 
Crs = Capacitância de realimentação 


= Máximo ganho unilateral de potência 
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